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Série 4 SMP5 : Electronique Sections A/B

Ampli à contre-réaction

Exercice 1 :

On considère l�ampli�cateur de la �gure 1.
Les transistors bipolaires Q1 et Q2 sont
caractérisés par : �1;2 = 100, VBE1 = 0:7V ,
VEB2 = 0:7V; VA1 = VA2 = 1. On donne
: VT = 26mV , RC = 10k
, Rg = 1k
,
VCC = 30V , R1 = 600k
, R2 = 400k
,
RE1 = 1k
, RF = 5:6k
, RL = 2k
,
RE = 4k
. Déterminer :

1. le gain Av = v0
vg

2. la résistance d�entrée Ri.

3. la résistance de sortie R0.

Exercice 2 :

Les transistors Q1 et Q2 de l�ampli�cateur à contre-réaction courant-courant de la �gure 2
sont identiques et sont caractérisés par � = 100, VBE = 0:7V , VA =1. On donne VCC = 12V ,
RC2 = 1k
, RE = 100
, RL = 200
, RE2 = 200
, RF = 4k
, RE1 = 200
, RC1 = 10k
,
R1 = 10k
, Rg = 500
; VT = kT=e ' 26mV . Déterminer

1. le gain Av = v0
vg

2. la résistance d�entrée Ri

3. la résistance de sortie R0
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Exercice 3 :
On considère l�ampli�cateur à contre réaction shunt-
shunt de la �gure 3. Les ampli�cateurs opérationnels
sont supposés idéals. Déterminer :

1. le gain Av = v0
vi

2. la résistance d�entrée Ri.

3. la résistance de sortie Ro.

Exercice 4 :
L�ampli�cateur de base de l�ampli�cateur à contre
réaction est caractérisé par Av0, Ri et R0. Déterminer

1. le gain A = i0
vs

2. la résistance d�entrée Rif

3. la résistance de sortie Rof
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